
Предназначены для работы в составе фотоэлектрической аппаратуры и
контрольно-измерительных приборов. ФСД-1 выпускается в пластмассовом
корпусе. ФСД-1А выпускается в бескорпусном исполнении.

Параметры фоторезисторов с большой кратностью изменения
сопротивления
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Примечания:

1. Значения параметров соответствуют Tокр.ср = +20 °C.

2. ICB измерен при освещенности 200 лк.

3. TKICB = -2,6...0,3 %/ °С.

4. Уровень шумов не превышает 300 мкВ/В.

5. Ррас max = 50 мВт при +20 °C и Ррас max = 20 мВт при +40 °C.

6. Рабочий интервал температур от -60 до +40 °C.
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